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Viybrali jsme zastupce od nejbéznéjsich diod a zmerili sme, jakeé je
na diodach napéti v propustném smeéru pri rtiznych proudech.

1. Data
Mg¢ftili jsme pomoci regulovatelného zdroje s omezovacim odporem 470€2 vSechny diody najednou.
. Proud [mA
D
loda 0.1 0,23 0,6 14 4 10,2 20
SCHOTTKY 0,12 0,14 0,16 0,19 0,21 0,24 0,26
OA9 0,17 0,2 0,23 0,26 0,3 0,35 04
GA201 0,18 0,23 0,28 0,39 0,58 0,88 1,21
1N4148 = 0,48 0,52 0,56 0,6 0,66 0,71 0,75
LED Infra =| 1,05 1,09 1,13 1,16 1,2 1,24 1,3
LED Cervena ’(%. 1,45 1,49 1,52 1,57 1,56 1,68 1,76
LED Zluta =z 1,66 1,7 1,74 1,8 1,88 2 2,17
LED Zelena 1,74 1,77 1,8 1,86 1,93 2,04 2,18
LED Bila 2,44 2,52 2,58 2,62 2,7 2,82 2,96
LED Modra 2,67 2,7 2,8 2,82 2,9 2,99 3,1
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Protoze ideédlni dioda ma exponencialni pribeh zavislosti proudu na piiloZzeném napéti je grafem
jeji napétové zavislosti proudu v logaritmickém grafu ptimka.

I proud diodou pfi napéti U

1=1|e ZB[; _1 Iy nasyceny zaveérny proud diody (zavisi i na teplote)
Je naboj elektronu 1,602E-19 C
kg Boltzmanova konstatnta 1,38E-23 J/K
T teplota v Kelvinech
Dioda v propustném sméru (logaritmické méritko)
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2. Zhodnoceni vysledku

V propustném smeéru si nejlépe vede Schottkyho dioda (byla to vykonova 1A dioda). Pomérné tésné
za ni se umistila germaniova dioda se zlatym hrotem OA9 (signédlové dioda). Obycejna germaniova
dioda (¢arkovan¢) si vede proti diod¢ se zlatym hrotem mnohem htite. M4 velky ubytek

v propustném smeéru.

Standardni kiemikova signalova dioda 1N4148 ma ubytek ocekavanych 0.7V.

LED diody maji ubytek od 1.2V u infraervené diody az po vice nez 3V u modré a bilé¢ LED. Je zde
vidét, ze bila LED je technologicky ptibuznd modré LED. Ve skute¢nosti bila LED byva modra

s luminoforem, ktery ¢ast generovaného zareni prevadi do barvy zelené a Cervené tak, aby vysledné
svétlo bylo bilé.
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SCHOTTKY Stiedni Schottkyho dioda 1N5819. Proud max. 1A

Germaniova dioda se zlatym hrotem pro VF usmérnovace. Vynikajici
OA9

parametry. Max. 120mA.
GA201 Standardni germaniova dioda pro VF usmérilovace. Max. 25mA.
1N4148 Nejbeéznéjsi kitemikova spinaci dioda. Proud max. 150mA.
LED Bila Bild LED pouzivajici luminofor.

3. Kcéemu se to hodi

Standardni kiemikova dioda ma na sob¢ v propustném smeéru ubytek cca 0.7V, ktery piili§ nezavisi
na proudu (ale zavisi na teplot¢). Totéz ptiblizné plati i pro PN piechod B-E u bipolarnich
tranzistorq.

Ubytek na Schottkyho diodé je podstatnd mensi nez u kiemikovych diod. Schottkyho diod existuje
spousta druhii a obvykle plati ¢im mensi tibytek v propustném sméru tim vétsi zbytkovy proud

v z&vérném sméru. Pti pouziti vykonovych Schottkyho diod pozor na jejich chlazeni. I usmérnovaci
dioda pro 45A se da snadno znicit tepelnym pretizenim. Prehtata Schottkyho dioda nevydrzi
zavérné napéti a prorazi se.

Diody LED maji ibytek tim vétsi, ¢im je jejich barva blize modrému konci spektra. To ale nemusi
platit pro nékteré vysokosvitivé diody. Zalezi z jakého polovodice jsou diody vyrobeny a jakou
maji strukturu polovodi¢ové vrstvy. LED diody se daji pouZit 1 jako stabilizacni diody s malym
napétim (v propustném sméru na rozdil od Zenerovych diod).
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4. Dioda jako teplomer

Teplotni zavislost napéti diody v propustném sméru pti konstantnim proudu je pekné linearni a da
se pouzit pro méteni teploty. Stejny mechanismus se pouziva pii méfeni teploty napiiklad
vykonovych tranzistori nebo procesort pocitact PC.

Pro kifemikové diody (i tranzistory) je teplotni koeficient cca -2mV/K, tedy pfti vyssi teploté je

napéti nizsi.

Nase konkrétni dioda méla tuto zavislost:

U=644mV —-2,032*T

Napéti v mV a teplota ve stupnich Celsia

Teplotni zavislost Uf (1N4148 pri If=1mA)
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